NOMBRE: FISICA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES I
HRS./SEM.: 4
CLAVE: F21

*  Objetivo: Que el estudiante adquiera la habilidad y capacidad suficiente para resolver los problemas
bésicos relacionados con dispositivos semiconductores.

1. Introduccion a la fisica de semiconductores. Bandas de energia y concentracién de portadores en
equilibrio térmico; Fenémenos de transporte de portadores

2. Dispositivos semiconductores. Uniones p-n; Transistores bipolares y dispositivos relacionados; MOSFET
y dispositivos relacionados; MESFET y dispositivos relacionados
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Técnicas de ensefianza sugeridas

Exposicion oral

Exposicion audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Seminarios

Lecturas obligatorias

Trabajos de investigacion
Practicas en taller o laboratorio
Practicas de campo
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Elementos de evaluacion sugeridos

Examenes parciales

Examenes finales

Trabajos y tareas fuera del aula
Participacion en clase
Asistencia a practicas

Otras:
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